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摘要(译)

本发明允许顶部发射型有机EL显示装置使用含有ITO的化学稳定的导电
膜来形成有机EL层的下电极。有机EL层包括电子注入层，电子传输层，
发光层，空穴传输层和空穴注入层。构成透明电极的上电极由IZO膜形
成。下电极采用两层结构，包括由Al制成的下层或具有高反射率的Al合金
和由化学稳定的ITO膜形成的上层。为了能够从构成下电极的ITO膜注入
电子，使用通过以3：1的分子比共沉积Li和Alq3而获得的膜来形成电子
注入层。由于这种结构，可以从ITO膜注入电子，从而实现顶部发射型有
机EL显示装置。
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